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摘要(译)

提供一种具有增加的显示区域的EL显示装置的结构。此外，提供了一种
具有高清晰度显示器的EL显示器件的结构。辅助电极形成在第一隔板
上，辅助电极的侧表面覆盖有第二隔板。辅助电极的顶表面与作为发光
元件的一个电极的导电膜接触并且具有透光性，这使得能够进行大面积
显示。此外，即使相邻的发光元件之间的距离缩短，也可以在相邻的发
光元件之间设置辅助电极，这使得能够进行高清晰度显示。
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